
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201610575343.X

(22)申请日 2016.07.19

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 106205528 A

(43)申请公布日 2016.12.07

(73)专利权人 深圳市华星光电技术有限公司

地址 518132 广东省深圳市光明新区塘明

大道9—2号

(72)发明人 石龙强　

(74)专利代理机构 深圳翼盛智成知识产权事务

所(普通合伙) 44300

代理人 黄威

(51)Int.Cl.

G09G 3/36(2006.01)

G02F 1/1345(2006.01)

(56)对比文件

CN 105139815 A,2015.12.09,

CN 1404657 A,2003.03.19,

CN 104992682 A,2015.10.21,

CN 104409056 A,2015.03.11,

CN 203325416 U,2013.12.04,

TW 201201514 A,2012.01.01,

US 2004063009 A1,2004.04.01,

审查员 刘想玲

 

(54)发明名称

一种GOA电路及液晶显示面板

(57)摘要

本发明提供一种GOA电路及液晶显示面板，

其包括上拉控制模块、上拉模块、下传模块、下拉

模块、下拉维持模块、自举电容、第一恒压低电平

源、第二恒压低电平源以及电容耦合抑制模块；

其中，上拉控制模块分别与上拉模块、下传模块、

下拉模块、下拉维持模块以及自举电容连接，第

一恒压低电平源分别与下拉模块和下拉维持模

块连接，第二恒压低电平源分别与下拉模块连

接，电容耦合抑制模块分别与下拉维持模块和下

传模块连接。本发明的GOA电路及液晶显示面板

通过设置电容耦合抑制模块，可以抑制电容耦合

效应的产生，从而不会使得扫描信号输出异常，

进而不会影响显示。
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1.一种GOA电路，其特征在于，包括：

上拉控制模块，用于接收上一级的扫描信号，并受上一级的级传信号的控制生成本级

的扫描电平信号；

上拉模块，用于根据所述本级的扫描电平信号以及本级的时钟信号拉升本级的扫描信

号；

下传模块，用于根据所述本级的扫描电平信号以及本级的时钟信号生成本级的级传信

号；

下拉模块，用于根据下一级的扫描信号，拉低所述本级的扫描电平信号；

下拉维持模块，用于维持所述本级的扫描电平信号的低电平；

自举电容，用于生成所述本级的扫描信号的高电平；

第一恒压低电平源，用于提供第一恒压低电平；

第二恒压低电平源，用于提供第二恒压低电平；以及，

电容耦合抑制模块，用于受所述下拉维持模块的控制端的电压的控制输出所述第二恒

压低电平至所述本级的级传信号的输出端；

其中，所述上拉控制模块分别与所述上拉模块、所述下传模块、所述下拉模块、所述下

拉维持模块以及所述自举电容连接，所述第一恒压低电平源分别与所述下拉模块和所述下

拉维持模块连接，所述第二恒压低电平源分别与所述下拉模块以及所述电容耦合抑制模块

连接，所述电容耦合抑制模块分别与所述下拉维持模块和所述下传模块连接。

2.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述电容耦合抑制模块包括第一薄膜

晶体管，所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接于所述下拉维持模块的控制端，所述第一薄

膜晶体管的源极电性连接于所述第二恒压低电平源，所述第一薄膜晶体管的漏极电性连接

于所述本级的级传信号的输出端。

3.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述上拉控制模块包括第十一薄膜晶

体管，所述第十一薄膜晶体管的栅极接入所述上一级的级传信号，所述第十一薄膜晶体管

的源极接入所述上一级的扫描信号，所述第十一薄膜晶体管的漏极电性连接于所述上拉控

制模块的输出端。

4.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述上拉模块包括第二十一薄膜晶体

管，所述第二十一薄膜晶体管的栅极电性连接于所述上拉控制模块的输出端，所述第二十

一薄膜晶体管的源极接入所述本级的时钟信号，所述第二十一薄膜晶体管的漏极电性连接

于所述本级的扫描信号的输出端。

5.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述下传模块包括第二十二薄膜晶体

管，所述第二十二薄膜晶体管的栅极电性连接于所述上拉控制模块的输出端，所述第二十

二薄膜晶体管的源极接入所述本级的时钟信号，所述第二十二薄膜晶体管的漏极电性连接

于所述本级的级传信号的输出端。

6.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述下拉模块包括第三十一薄膜晶体

管和第四十一薄膜晶体管；

所述第三十一薄膜晶体管的栅极接入下一级的扫描信号，所述第三十一薄膜晶体管的

源极电性连接于所述第一恒压低电平源，所述第三十一薄膜晶体管的漏极电性连接于所述

本级的扫描信号的输出端；
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所述第四十一薄膜晶体管的栅极接入所述下一级的扫描信号，所述第四十一薄膜晶体

管的源极电性连接于所述第二恒压低电平源，所述第四十一薄膜晶体管的漏极电性连接于

所述上拉控制模块的输出端。

7.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述下拉维持模块包括第五十一薄膜

晶体管、第五十二薄膜晶体管、第五十三薄膜晶体管、第五十四薄膜晶体管、第五十五薄膜

晶体管以及第五十六薄膜晶体管；

所述第五十一薄膜晶体管的栅极和漏极电性连接于恒压高电平源，所述第五十一薄膜

晶体管的漏极电性连接于所述第五十三薄膜晶体管的栅极和所述第五十二薄膜晶体管的

漏极；

所述第五十二薄膜晶体管的栅极电性连接于所述上拉控制模块的输出端，所述第五十

二薄膜晶体管的源极电性连接于所述第一恒压低电平源；

所述第五十三薄膜晶体管的的源极电性连接于所述恒压高电平源，所述第五十三薄膜

晶体管的漏极电性连接于所述下拉维持模块的控制端；

所述第五十四薄膜晶体管的源极电性连接于所述第一恒压低电平源，所述第五十四薄

膜晶体管的栅极电性连接于所述上拉控制模块的输出端，所述第五十四薄膜晶体管的漏极

电性连接于所述下拉维持模块的控制端；

所述第五十五薄膜晶体管的栅极电性连接于所述下拉维持模块的控制端，所述第五十

五薄膜晶体管的源极电性连接于所述第一恒压低电平源，所述第五十五薄膜晶体管的漏极

电性连接于所述本级的扫描信号的输出端；

所述第五十六薄膜晶体管的栅极电性连接于所述下拉维持模块的控制端，所述第五十

六薄膜晶体管的源极电性连接于所述第一恒压低电平源，所述第五十六薄膜晶体管的漏极

电性连接于所述上拉控制模块的输出端。

8.根据权利要求7所述的GOA电路，其特征在于，所述恒压高电平源的电平值为20～

30V。

9.根据权利要求1所述的GOA电路，其特征在于，所述第一恒压低电平值为-8V；所述第

二恒压低电平值为-6V。

10.一种液晶显示面板，其特征在于，包括权利要求1-9任一所述的GOA电路。
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一种GOA电路及液晶显示面板

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域，尤其涉及一种GOA电路及液晶显示面板。

背景技术

[0002] Gate  Driver  On  Array，简称GOA，即在现有薄膜晶体管液晶显示面板的阵列基板

上制作扫描驱动电路，实现对扫描线逐行扫描的驱动方式。现有的GOA电路的结构示意图如

图1所示，该GOA电路包括上拉控制模块101、上拉模块104、下传模块105、下拉模块106、自举

电容103以及下拉维持模块102。

[0003] 下传模块105包括一薄膜晶体管，薄膜晶体管的栅极电性连接于上拉控制模块101

的输出端，薄膜晶体管的源极接入时钟信号CK(N)，薄膜晶体管的漏极电性连接于级传信号

ST(N)输出端。

[0004] 当薄膜晶体管处于关闭状态时，级传信号ST(N)会受到时钟信号CK(N)影响，产生

电容耦合效应，造成跟时钟信号CK(N)同步的耦合电位，进而使得扫描信号G(N)输出异常，

严重影响显示。

[0005] 故，有必要提供一种GOA电路，以解决现有技术所存在的问题。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种抑制电容耦合效应产生的GOA电路，以解决现有的GOA

电路因电容耦合效应使得扫描信号输出异常，进而影响显示的技术问题。

[0007] 为解决上述问题，本发明提供的技术方案如下：

[0008] 本发明实施例提供一种GOA电路，其包括：

[0009] 上拉控制模块，用于接收上一级的扫描信号，并受上一级的级传信号的控制生成

本级的扫描电平信号；

[0010] 上拉模块，用于根据本级的扫描电平信号以及本级的时钟信号拉升本级的扫描信

号；

[0011] 下传模块，用于根据级的扫描电平信号以及本级的时钟信号生成本级的级传信

号；

[0012] 下拉模块，用于根据下一级的扫描信号，拉低本级的扫描电平信号；

[0013] 下拉维持模块，用于维持本级的扫描电平信号的低电平；

[0014] 自举电容，用于生成本级的扫描信号的高电平；

[0015] 第一恒压低电平源，用于提供第一恒压低电平；

[0016] 第二恒压低电平源，用于提供第二恒压低电平；以及，

[0017] 电容耦合抑制模块，用于受下拉维持模块的控制端的电压的控制输出第二恒压低

电平至本级的级传信号的输出端；

[0018] 其中，上拉控制模块分别与上拉模块、下传模块、下拉模块、下拉维持模块以及自

举电容连接，第一恒压低电平源分别与下拉模块和下拉维持模块连接，第二恒压低电平源
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分别与下拉模块以及电容耦合抑制模块连接，电容耦合抑制模块分别与下拉维持模块和下

传模块连接。

[0019] 在本发明的GOA电路中，电容耦合抑制模块包括第一薄膜晶体管，第一薄膜晶体管

的栅极电性连接于下拉维持模块的控制端，第一薄膜晶体管的源极电性连接于第二恒压低

电平源，第一薄膜晶体管的漏极电性连接于本级的级传信号的输出端。

[0020] 在本发明的GOA电路中，上拉控制模块包括第十一薄膜晶体管，第十一薄膜晶体管

的栅极接入上一级的级传信号，第十一薄膜晶体管的源极接入上一级的扫描信号，第十一

薄膜晶体管的漏极电性连接于上拉控制模块的输出端。

[0021] 在本发明的GOA电路中，上拉模块包括第二十一薄膜晶体管，第二十一薄膜晶体管

的栅极电性连接于上拉控制模块的输出端，第二十一薄膜晶体管的源极接入本级的时钟信

号，第二十一薄膜晶体管的漏极电性连接于本级的扫描信号的输出端。

[0022] 在本发明的GOA电路中，下传模块包括第二十二薄膜晶体管，第二十二薄膜晶体管

的栅极电性连接于上拉控制模块的输出端，第二十二薄膜晶体管的源极接入本级的时钟信

号，第二十二薄膜晶体管的漏极电性连接于本级的级传信号的输出端。

[0023] 在本发明的GOA电路中，下拉模块包括第三十一薄膜晶体管和第四十一薄膜晶体

管；

[0024] 第三十一薄膜晶体管的栅极接入下一级的扫描信号，第三十一薄膜晶体管的源极

电性连接于第一恒压低电平源，第三十一薄膜晶体管的漏极电性连接于本级的扫描信号的

输出端；

[0025] 第四十一薄膜晶体管的栅极接入下一级的扫描信号，第四十一薄膜晶体管的源极

电性连接于第二恒压低电平源，第四十一薄膜晶体管的漏极电性连接于上拉控制模块的输

出端。

[0026] 在本发明的GOA电路中，下拉维持模块包括第五十一薄膜晶体管、第五十二薄膜晶

体管、第五十三薄膜晶体管、第五十四薄膜晶体管、第五十五薄膜晶体管以及第五十六薄膜

晶体管；

[0027] 第五十一薄膜晶体管的栅极和漏极电性连接于恒压高电平源，第五十一薄膜晶体

管的漏极电性连接于第五十三薄膜晶体管的栅极和第五十二薄膜晶体管的漏极；

[0028] 第五十二薄膜晶体管的栅极电性连接于上拉控制模块的输出端，第五十二薄膜晶

体管的源极电性连接于第一恒压低电平源；

[0029] 第五十三薄膜晶体管的的源极电性连接于恒压高电平源，第五十三薄膜晶体管的

漏极电性连接于下拉维持模块的控制端；

[0030] 第五十四薄膜晶体管的源极电性连接于第一恒压低电平源，第五十四薄膜晶体管

的栅极电性连接于上拉控制模块的输出端，第五十四薄膜晶体管的漏极电性连接于下拉维

持模块的控制端；

[0031] 第五十五薄膜晶体管的栅极电性连接于下拉维持模块的控制端，第五十五薄膜晶

体管的源极电性连接于第一恒压低电平源，第五十五薄膜晶体管的漏极电性连接于本级的

扫描信号的输出端；

[0032] 第五十六薄膜晶体管的栅极电性连接于下拉维持模块的控制端，第五十六薄膜晶

体管的源极电性连接于第一恒压低电平源，第五十六薄膜晶体管的漏极电性连接于上拉控
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制模块的输出端。

[0033] 在本发明的GOA电路中，恒压高电平源的电平值为20～30V。

[0034] 在本发明的GOA电路中，第一恒压低电平值为-8V；第二恒压低电平值为-6V。

[0035] 依据本发明的上述目的，提出一种液晶显示面板，包括以上的GOA电路。

[0036] 相较于现有的GOA电路及液晶显示面板，本发明的GOA电路及液晶显示面板通过设

置电容耦合抑制模块，可以抑制电容耦合效应的产生，从而不会使得扫描信号输出异常，影

响显示；解决了现有的GOA电路及液晶显示面板因电容耦合效应使得扫描信号输出异常，进

而影响显示的技术问题。

[0037] 为让本发明的上述内容能更明显易懂，下文特举优选实施例，并配合所附图式，作

详细说明如下：

附图说明

[0038] 下面结合附图，通过对本发明的具体实施方式详细描述，将使本发明的技术方案

及其它有益效果显而易见。

[0039] 图1为一种现有的GOA电路的结构示意图；

[0040] 图2为本发明的GOA电路的优选实施例的结构示意图；

[0041] 图3为本发明的GOA电路的优选实施例的信号波形图。

具体实施方式

[0042] 为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果，以下结合本发明的优选实施

例及其附图进行详细描述。

[0043] 参见图2，为本发明的GOA电路的优选实施例的结构示意图；

[0044] 本优选实施例的GOA电路包括上拉控制模块201、上拉模块206、下传模块203、下拉

模块205、下拉维持模块202、自举电容Cbt、第一恒压低电平源Vss1、第二恒压低电平源Vss2

以及电容耦合抑制模块204。上拉控制模块201用于接收上一级的扫描信号G(N-1)，并受上

一级的级传信号ST(N-1)的控制生成本级的扫描电平信号；上拉模块206，用于根据本级的

扫描电平信号以及本级的时钟信号CK(N)拉升本级的扫描信号G(N)；下传模块203，用于根

据本级的扫描电平信号以及本级的时钟信号CK(N)生成本级的级传信号ST(N)；下拉模块

205，用于根据下一级的扫描信号G(N+1)，拉低本级的扫描电平信号；下拉维持模块202，用

于维持扫描电平信号的低电平；自举电容Cbt设置在上拉控制模块201的输出端以及本级的

扫描信号G(N)的输出端之间，用于生成本级的扫描信号G(N)的高电平；第一恒压低电平源

Vss1，用于提供第一恒压低电平；第二恒压低电平源Vss2，用于提供第二恒压低电平；电容

耦合抑制模块204，用于受下拉维持模块202的控制端的电压的控制输出第二恒压低电平至

本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0045] 其中，上拉控制模块201分别与上拉模块206、下传模块203、下拉模块205、下拉维

持模块202以及自举电容连接Cbt，第一恒压低电平源Vss1分别与下拉模块205和下拉维持

模块202连接，第二恒压低电平源Vss2分别与下拉模块205以及电容耦合抑制模块204连接，

电容耦合抑制模块204分别与下拉维持模块202和下传模块203连接。

[0046] 电容耦合抑制模块204包括第一薄膜晶体管T1，第一薄膜晶体管T1的栅极电性连
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接于下拉维持模块202的控制端，第一薄膜晶体管T1的源极电性连接于第二恒压低电平源

Vss2，第一薄膜晶体管T1的漏极电性连接于本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0047] 上拉控制模块201包括第十一薄膜晶体管T11，第十一薄膜晶体管T11的栅极接入

上一级的级传信号ST(N-1)，第十一薄膜晶体管T11的源极接入上一级的扫描信号G(N-1)，

第十一薄膜晶体管T11的漏极电性连接于上拉控制模块201的输出端。

[0048] 上拉模块206包括第二十一薄膜晶体管T21，第二十一薄膜晶体管T21的栅极电性

连接于上拉控制模块201的输出端，第二十一薄膜晶体管T21的源极接入本级的时钟信号CK

(N)，第二十一薄膜晶体管T21的漏极电性连接于本级的扫描信号G(N)的输出端。

[0049] 下传模块203包括第二十二薄膜晶体管T22，第二十二薄膜晶体管T22的栅极电性

连接于上拉控制模块201的输出端，第二十二薄膜晶体管T22的源极接入本级的时钟信号CK

(N)，第二十二薄膜晶体管T22的漏极电性连接于本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0050] 下拉模块205包括第三十一薄膜晶体管T31和第四十一薄膜晶体管T41；

[0051] 第三十一薄膜晶体管T31的栅极接入下一级的扫描信号G(N+1)，第三十一薄膜晶

体管T31的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第三十一薄膜晶体管T31的漏极电性连

接于本级的扫描信号G(N)的输出端；

[0052] 第四十一薄膜晶体管T41的栅极接入下一级的扫描信号G(N+1)，第四十一薄膜晶

体管T41的源极电性连接于第二恒压低电平源Vss2，第四十一薄膜晶体管T41的漏极电性连

接于上拉控制模块201的输出端。

[0053] 下拉维持模块202包括第五十一薄膜晶体管T51、第五十二薄膜晶体管T52、第五十

三薄膜晶体管T53、第五十四薄膜晶体管T54、第五十五薄膜晶体管T55以及第五十六薄膜晶

体管T56；

[0054] 第五十一薄膜晶体管T51的栅极和漏极电性连接于恒压高电平源VGH，第五十一薄

膜晶体管T51的漏极电性连接于第五十三薄膜晶体管T53的栅极和第五十二薄膜晶体管T52

的漏极；

[0055] 第五十二薄膜晶体管T52的栅极电性连接于上拉控制模块201的输出端，第五十二

薄膜晶体管T52的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1；

[0056] 第五十三薄膜晶体管T53的源极电性连接于恒压高电平源VGH，第五十三薄膜晶体

管T53的漏极电性连接于下拉维持模块202的控制端；

[0057] 第五十四薄膜晶体管T54的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第五十四薄

膜晶体管T54的栅极电性连接于上拉控制模块201的输出端，第五十四薄膜晶体管T54的漏

极电性连接于下拉维持模块202的控制端；

[0058] 第五十五薄膜晶体管T55的栅极电性连接于下拉维持模块202的控制端，第五十五

薄膜晶体管T55的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第五十五薄膜晶体管T55的漏极

电性连接于本级的扫描信号G(N)的输出端；

[0059] 第五十六薄膜晶体管T56的栅极电性连接于下拉维持模块202的控制端，第五十六

薄膜晶体管T56的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第五十六薄膜晶体管T56的漏极

电性连接于上拉控制模块201的输出端。

[0060] 其中，恒压高电平源VGH的电平值为20～30V；第一恒压低电平值为-8V；第二恒压

低电平值为-6V。
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[0061] 参见图3，为本发明的GOA电路的优选实施例的信号波形图；

[0062] 参见图2、图3，本优选实施例的GOA电路使用时，当上一级的级传信号ST(N-1)为高

电平，上一级的扫描信号G(N-1)为高电平时，第十一薄膜晶体管T11导通，上一级的扫描信

号G(N-1)通过第十一薄膜晶体管T11给自举电容Cbt充电，使得第一参考点Q(N)上升到一较

高的电平。

[0063] 随后上一级的级传信号ST(N-1)转为低电平，第十一薄膜晶体管T11关闭，第一参

考点Q(N)通过自举电容Cbt维持一较高的电平。同时，本级的时钟信号CK(N)转为高电平，时

钟信号CK(N)通过第二十一薄膜晶体管T21继续给自举电容Cbt充电，使得第一参考点Q(N)

达到一更高的电平，本级的扫描信号G(N)和级传信号ST(N)也转为高电平。

[0064] 当下一级的扫描信号G(N+1)转为高电平时，第三十一薄膜晶体管T31和第四十一

薄膜晶体管T41打开，第一恒压低电平源Vss1产生的第一恒压低电平传至第一参考点Q(N)，

第二恒压低电平源Vss2产生的第二恒压低电平传至本级的扫描信号G(N)的输出端，第一参

考点Q(N)处的电压和本级的扫描信号G(N)被拉低。

[0065] 由于第一参考点Q(N)转为低电平，使得第五十二薄膜晶体管T52和第五十四薄膜

晶体管T54关闭，同时，恒压高电平源VGH产生的恒压高电平使得第五十一薄膜晶体管T51和

第五十三薄膜晶体管T53打开，恒压高电平源VGH产生的恒压高电平传至第二参考点K(N)，

使得第五十五薄膜晶体管T55和第五十六薄膜晶体管T56打开，第一恒压低电平源Vss1产生

的第一恒压低电平维持第一参考点Q(N)和本级扫描信号G(N)输出端的低电平。

[0066] 进一步地，当第一参考点Q(N)为低电位时，第五十二薄膜晶体管T52和第五十四薄

膜晶体管T54关闭，同时，恒压高电平源VGH产生的恒压高电平传至第二参考点K(N)，使得第

一薄膜晶体管T1打开，第二恒压低电平源Vss2产生的第二恒压低电平传至本级的级传信号

ST(N)的输出端，这样可以抑制因第二十二薄膜晶体管T22关闭，时钟信号CK(N)与本级的级

传信号ST(N)产生耦合效应而导致本级的扫描信号G(N)输出异常。

[0067] 特别注意的是，当第五十四薄膜晶体管T54打开，第一恒压低电平源Vss1产生的第

一恒压低电平传至第一薄膜晶体管T1的栅极，同时第一薄膜晶体管T1的源极电性连接于第

二恒压低电平源Vss2，由于第一恒压低电平源Vss1提供的第一恒压低电平为-8V,第二恒压

低电平源Vss2提供的第二恒压低电平为-6V，这样可以有效避免因第一薄膜晶体管T1漏电

致使此时第一薄膜晶体管T1打开，从而影响本级的级传信号ST(N)的输出。

[0068] 本优选实施例的GOA电路的电容耦合抑制模块204可在第二十二薄膜晶体管T22关

闭的情况下，通过第一薄膜晶体管T1将第二恒压低电平源Vss2产生的第二恒压低电平传至

本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0069] 本发明的GOA电路通过设置电容耦合抑制模块204，可以很好的抑制耦合效应的产

生，从而不会使扫描信号输出异常，进而不会影响显示。

[0070] 本发明还提供一种液晶显示面板，本优选实施例的液晶显示面板包括一种GOA电

路，其包括上拉控制模块201、上拉模块206、下传模块203、下拉模块205、下拉维持模块202、

自举电容Cbt、第一恒压低电平源Vss1、第二恒压低电平源Vss2以及电容耦合抑制模块204。

上拉控制模块201用于接收上一级的扫描信号G(N-1)，并受上一级的级传信号ST(N-1)的控

制生成本级的扫描电平信号；上拉模块206，用于根据本级的扫描电平信号以及本级的时钟

信号CK(N)拉升本级的扫描信号G(N)；下传模块203，用于根据本级的扫描电平信号以及本
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级的时钟信号CK(N)生成本级的级传信号ST(N)；下拉模块205，用于根据下一级的扫描信号

G(N+1)，拉低本级的扫描电平信号；下拉维持模块202，用于维持扫描电平信号的低电平；自

举电容Cbt设置在上拉控制模块201的输出端以及本级的扫描信号G(N)的输出端之间，用于

生成本级的扫描信号G(N)的高电平；第一恒压低电平源Vss1，用于提供第一恒压低电平；第

二恒压低电平源Vss2，用于提供第二恒压低电平；电容耦合抑制模块204，用于受下拉维持

模块202的控制端的电压的控制输出第二恒压低电平至本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0071] 其中，上拉控制模块201分别与上拉模块206、下传模块203、下拉模块205、下拉维

持模块202以及自举电容连接Cbt，第一恒压低电平源Vss1分别与下拉模块205和下拉维持

模块202连接，第二恒压低电平源Vss2分别与下拉模块205以及电容耦合抑制模块204连接，

电容耦合抑制模块204分别与下拉维持模块202和下传模块203连接。

[0072] 优选地，电容耦合抑制模块204包括第一薄膜晶体管T1，第一薄膜晶体管T1的栅极

电性连接于下拉维持模块202的控制端，第一薄膜晶体管T1的源极电性连接于第二恒压低

电平源Vss2，第一薄膜晶体管T1的漏极电性连接于本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0073] 优选地，上拉控制模块201包括第十一薄膜晶体管T11，第十一薄膜晶体管T11的栅

极接入上一级的级传信号ST(N-1)，第十一薄膜晶体管T11的源极接入上一级的扫描信号G

(N-1)，第十一薄膜晶体管T11的漏极电性连接于上拉控制模块的201输出端。

[0074] 优选地，上拉模块206包括第二十一薄膜晶体管T21，第二十一薄膜晶体管T21的栅

极电性连接于上拉控制模块201的输出端，第二十一薄膜晶体管T21的源极接入本级的时钟

信号CK(N)，第二十一薄膜晶体管T21的漏极电性连接于本级的扫描信号G(N)的输出端。

[0075] 优选地，下传模块203包括第二十二薄膜晶体管T22，第二十二薄膜晶体管T22的栅

极电性连接于上拉控制模块201的输出端，第二十二薄膜晶体管T22的源极接入本级的时钟

信号CK(N)，第二十二薄膜晶体管T22的漏极电性连接于本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0076] 优选地，下拉模块205包括第三十一薄膜晶体管T31和第四十一薄膜晶体管T41；

[0077] 第三十一薄膜晶体管T31的栅极接入下一级的扫描信号G(N+1)，第三十一薄膜晶

体管T31的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第三十一薄膜晶体管T31的漏极电性连

接于本级的扫描信号G(N)的输出端；

[0078] 第四十一薄膜晶体管T41的栅极接入下一级的扫描信号G(N+1)，第四十一薄膜晶

体管T41的源极电性连接于第二恒压低电平源Vss2，第四十一薄膜晶体管T41的漏极电性连

接于上拉控制模块201的输出端。

[0079] 下拉维持模块202包括第五十一薄膜晶体管T51、第五十二薄膜晶体管T52、第五十

三薄膜晶体管T53、第五十四薄膜晶体管T54、第五十五薄膜晶体管T55以及第五十六薄膜晶

体管T56；

[0080] 第五十一薄膜晶体管T51的栅极和漏极电性连接于恒压高电平源VGH，第五十一薄

膜晶体管T51的漏极电性连接于第五十三薄膜晶体管T53的栅极和第五十二薄膜晶体管T52

的漏极；

[0081] 第五十二薄膜晶体管T52的栅极电性连接于上拉控制模块201的输出端，第五十二

薄膜晶体管T52的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1；

[0082] 第五十三薄膜晶体管T53的源极电性连接于恒压高电平源VGH，第五十三薄膜晶体

管T53的漏极电性连接于下拉维持模块202的控制端；
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[0083] 第五十四薄膜晶体管T54的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第五十四薄

膜晶体管T54的栅极电性连接于上拉控制模块201的输出端，第五十四薄膜晶体管T54的漏

极电性连接于下拉维持模块202的控制端；

[0084] 第五十五薄膜晶体管T55的栅极电性连接于下拉维持模块202的控制端，第五十五

薄膜晶体管T55的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第五十五薄膜晶体管T55的漏极

电性连接于本级的扫描信号G(N)的输出端；

[0085] 第五十六薄膜晶体管T56的栅极电性连接于下拉维持模块202的控制端，第五十六

薄膜晶体管T56的源极电性连接于第一恒压低电平源Vss1，第五十六薄膜晶体管T56的漏极

电性连接于上拉控制模块201的输出端。

[0086] 其中，恒压高电平源VGH的电平值为20～30V；第一恒压低电平值为-8V；第二恒压

低电平值为-6V。

[0087] 本优选实施例的液晶显示面板的工作原理跟上述优选实施例的GOA电路的工作原

理一致，具体可参考上述优选实施例的GOA电路的合作原理，此处不再做赘述。

[0088] 本优选实施例的液晶显示面板的电容耦合抑制模块204可在第二十二薄膜晶体管

T22关闭的情况下，通过第一薄膜晶体管T1将第二恒压低电平源Vss2产生的第二恒压低电

平传至本级的级传信号ST(N)的输出端。

[0089] 本发明的液晶显示面板通过设置电容耦合抑制模块204，可以很好的抑制耦合效

应的产生，从而不会使扫描信号输出异常，进而不会影响显示。

[0090] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限

制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润

饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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专利名称(译) 一种GOA电路及液晶显示面板

公开(公告)号 CN106205528B 公开(公告)日 2019-04-16

申请号 CN201610575343.X 申请日 2016-07-19

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

[标]发明人 石龙强

发明人 石龙强

IPC分类号 G09G3/36 G02F1/1345

CPC分类号 G02F1/13454 G09G3/3677

代理人(译) 黄威

其他公开文献 CN106205528A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种GOA电路及液晶显示面板，其包括上拉控制模块、上拉
模块、下传模块、下拉模块、下拉维持模块、自举电容、第一恒压低电
平源、第二恒压低电平源以及电容耦合抑制模块；其中，上拉控制模块
分别与上拉模块、下传模块、下拉模块、下拉维持模块以及自举电容连
接，第一恒压低电平源分别与下拉模块和下拉维持模块连接，第二恒压
低电平源分别与下拉模块连接，电容耦合抑制模块分别与下拉维持模块
和下传模块连接。本发明的GOA电路及液晶显示面板通过设置电容耦合
抑制模块，可以抑制电容耦合效应的产生，从而不会使得扫描信号输出
异常，进而不会影响显示。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b402b680-1022-4c82-b5f6-5f360cb7b0fa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057491095/publication/CN106205528B?q=CN106205528B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106205528B

